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Résumé:
La découverte de la magnétorésistance géante dikauohes Fe/Cr a entrainé I'émergence d’'un nouvea
domaine scientifique, I'électronique de spin. Celleeherche a exploiter le spin des électrons e e leur
charge afin de concevoir de nouveaux dispositifgvpot étre utilisés dans le traitement de l'infotioa Les
jonctions tunnel magnétiques, tricouches constiutedeux films magnétiques séparées par une teais@ante
d’épaisseur nanométrique, font partie des disfgedits plus étudiés en raison de leurs applicatmmientielles
comme éléments de mémoire non volatils. Les jonstiee/MgO/Fe(001) épitaxiées permettent d’obteaitrds
importantes magnétorésistances a température ammpian constituent de plus un systéeme modéle paur |
compréhension du transport tunnel polarisé en spim.effet, la relative simplicité des matériaux rpet
d’effectuer des calculs ab initio, tandis qu'il gmtssible de réaliser expérimentalement des systé&uasi-
parfaits. Nous présenterons ici une partie dedtedéswbtenus au laboratoire de physique des raatésur ces
systémes.
Les échantillons sont élaborés par épitaxie parrailéculaires sur des substrats de MgO(001) darsysteme
permettant de réaliser in situ des caractérisastmsturales (diffraction RHEED, microscopie STéf)chimiques
(spectroscopies XPS et Auger). L'épaisseur de faéba (comprise entre 0.5 et 3 nm) est contrélé&eipément
par des mesures d'oscillations RHEED pendant iasance. Le transport & travers les jonctions fumoatre une
tres forte magnétorésistance (jusqu’'a 180 % a 308ckompagnée de courbes de conductance inhab#ymiur
le transport tunnel, mettant en évidence la coutidin des états d’interface et le role de la syimétes porteurs.
Par ailleurs, un fort couplage antiferromagnétigntre électrodes est observé dans les tricoucheslgenuelles
la barriere de MgO est ultramince (3 plans atomiquemoins). Nous évoquerons également des expésgenc
d’oxydation contr6lée de l'interface Fe/MgO, et $ofluence en terme de magnétisme et de transport
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Formalités d’entrée : Contacter le secrétariat_pour I'établissement _de votre autorisation d’entrée sur le_centre_de Saclay. Tel:
01.69.08.65.32 ou 01.69.08.40.12; Fax : 01.69.08.84 .46 ou 01.69.08.40.44 ; e-mail : catherine.julien@c _ea.fr ou christine.prigian@cea.fr.
Le délai minimum est de 24 heures pour les visiteur s ressortissants des pays de I'Union Européenne, et de huit jours pour les autres.
Sans autorisation, vous ne pourrez entrer sur le ce ntre de Saclay. Dans tous les cas, se munir d'une p ___iece d'identité.




